Datenblatt zu PNY XLR8 DDR4 Kit 16 GB: 2 x 8 GB DIMM 288-PIN 3600 MHz / PC4-28800 CL18 1.35 V ungepuffert non-ECC

PNY XLR8 DDR4 Kit 16 GB: 2 x 8 GB e

16G8 | 3600MHZ
2xecs | CL8 | 0094

DIMM 288-PIN 3600 MHz / PC4-28800
CL18 1.35 V ungepuffert non-ECC

Artikelnummer 999443431

GerCht 1kg LOW PROFILE
Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm

Produktbeschreibung

PNY XLR8 DDR4 Kit 16 GB: 2 x 8 GB DIMM 288-PIN 3600 MHz / PC4-28800 CL18 1.35 V ungepuffert non-ECC
Technische Details:

Allgemein

Kapazitat

16 GB: 2x 8 GB
Erweiterungstyp
Generisch

Hohe

32 mm
Arbeitsspeicher

Typ

DRAM Speicher-Kit
Technologie

DDR4 SDRAM
Formfaktor

DIMM 288-PIN
Modulhdhe (Zoll)
1.26
Geschwindigkeit
3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten

CL18
Datenintegritatsprufung
Non-ECC
Besonderheiten
Warmeverteiler aus Aluminium, Low Profile-Warmeverteiler, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), flaches Profil, ungepuffert
Spannung

135V
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
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Produkteigenschaften

Service und Support - Typ 10 Jahre Garantie
RAM - Typ DRAM

RAM - Technologie DDR4 SDRAM
RAM - Speichergeschwindigkeit 3600 MHz

CAS Latency CL18
Modulkapazitét in Kit 8 GB

RAM - Speicherkapazitéat 16 GB
Erweiterungstyp Generisch
Farbkategorie Schwarz

RAM - Formfaktor DIMM 288-PIN
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Weitere Bilder
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